ROBERT STEPIEN
HURTOWNIA CZESCI ELEKTRONICZNYCH

podzespoly-elektroniczne.pl

Dioda nadawcza CQYP16 CEMI

Dane techniczne:

Nazwa: CQYP16

Prad diody: 40mA

Napiecie diody: 3V

Temperatura przechowywania: -40+70°C

Dhugos¢ fali: 900-960nm

Zastosowanie: uklady automatyki i kontroli, technika pomiarowa

www.podzespoly-elektroniczne.pl
Robert Stepien Hurtownia Czesci Elektronicznych; Adres: ul. Wolumen 2, pawilon 71; 01-912 Warszawa; tel.: 601 296 402 /

sklep@podzespoly-elektroniczne.pl


http://www.podzespoly-elektroniczne.pl/
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Wykaz oznaczern parametrow technicznych

U

natgzenie oswietlenia

nate¢genie promieniowania UEG
ozqstotliwoéé graniczna UF
gestodé promieniowania U
prad przewodzenia UR
Prad wejdciowy transoptora . UHI
‘prad jasny Yro
prad clemny AA
fotoprad A
prad wsteczny Aopt
&wiatzosé /Aqs

éwiatlosé segmentu

stalopradowy wspélezynnik wemoonienia pradowego
moo réwnowasna szumowi '

moc promieniowania

moc calkowita

‘resystancja jasna fotorezystora

rezystancja ciemna fotoreszystora

esuloéé fotoresystora

ozuloéé pradowa na promieniowanie nonoohron(tycsne
ozulods pradowa na dwiatlo biale

temperatura

temperatura otoosenia w ceasie pracy
temperatura barwowa drédia éwiatla

czas opadania

czas narastania

ozas narastania impulsu wyjéoiowsso transopturn
temperatura Preechowywania

naplecle praoy fotorezystora

napigoie przebioia wejdoie-wyjéoie transoptora
napigoie kolektor-emiter

CE sat

napieoie nalyoehia kolektor-emiter

napigoie emiter-kolektor

napiecie przewbdzonin

napiecie szuméw fotoreszystora

napiecie wsteczne

napig¢cie we jéciowe transoptora

napiecie wsteozne na wyjdciu transoptora

szerokoéé charakterystyki widmowe

dlugosé fall promieniowane j

dlugoéé fali odpowiadajqoa maksimum charakterystyki widmowe}
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